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Theoretische Bezugslinie
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ES;E @Eégmugf fyco Electronics AMP - No.
MATED W ITH SHELL HALF 2, 90°
7 passend zu Abschirmblech 2, 90° 1418663
MATED W ITH CONTACT HSG
8 passend zu Konfaktfr ager 1418659
MATED W ITH FERRULE
0 passend zu Huelse B 7Le _
_ I anl
SHELL HALF 1, 90° 0,0018 0-1416662-"1 A STAINLESS STEEL; 0,37 BLANK
Benennung Masse [kg] BesgioiNr REV Werkstoff Oberflaeche/Farbe
TITLE MASS [kagl URDERLNU ’ MATERIAL SURFACE /COLOUR

/\

T ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION AUTHORITATIVE
MaRgebend isf der deufsche Text

2 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED wITH ()

ARE DOCUMENTED

IN THE EMPB.

NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED

BUT NOT DOCUMENTED

IN THE EMPB.

DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.

Funkfionsbestimmende MalRe, die mit C)
gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert.

Nicht gekennzeichnete MaRe werden ebenfalls aus-
aber nicht im EMPB dokumentiert.

gemesseft,

Abweichungen sind zu korrigieren.

3 MEASUREMENTS MARKED W ITH »k< HAVE TO BE USED

FOR MACHINE CAPABILITY STUDIES IN THE EMPB
MaBe, die mit >k< gekennzeichnet sind, werden

fuer Maschinenfaehigkeifsnachweise im Rahmen des

EMPR verwendef

A WARPAGE PERMITTED MAX. -0.5MM

Verzug zulaessig max.

-0.5mm

PROJEKT NR.: REVISIONS
EGATNO5180 AENDERUNGEN
P [TR DESCRIPTION DATE DWN | APVD
BESCHRE IBUNG
A NEW DRAW ING 08JUN2005 |GRO |JWO
Al MODIFIED APPLICATION SPEC. NUMBER 1MAR2015 | (R CG
NOTES
Bemerkungen

A INTERSECTIONS CAN DEVIATE FROM THE THEORETICAL REFERENCE LINE
IN DESIGN AND GEOMETRY ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE
LAYOUT AND THE NECESSARY OVERLAPPING FOR EMV-SCREENING
Schniffflaechen koennen je nach Anfordung des Layoufs und der
notwendigen Ueberlappung zur EMV-Abschirmung in Form und
Geomefrie von der theorefischen Bezugslinie abweichen
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© BMECTE Mbl CO3LLAEM BYOYLLEE B8 info@moschip.ru

O6LLecTBO C orpaHMYeHHON oTBETCTBEHHOCTBIO «MocHuny WMHH 7719860671 / KIMNM 771901001
Appec: 105318, r.Mockea, yn.LLlepbakoBckas 4.3, odmc 1107

[aHHbIn KOMMNOHEHT Ha TeppuTopun Poccuinickon depepauumn

Bbl MoxeTe npuobpectu B komnaHun MosChip.

[lnsa onepaTtuBHOro ocdopmnenus 3anpoca Bam HeobxoomMmo nepenT No faHHON CChISKe:

http://moschip.ru/get-element

Bbl MoxeTe pa3mecTuTb Y Hac 3aka3 and nboro Bawero npoekTa, 6yab To
cepuiiHoe Npomn3BOACTBO MM pa3paboTka eguHUYHOro npubopa.

B Hawem acCcCopTnMeHTe npencTasiieHbl Begywmne MmpoBblie NMPoOnN3BOANTENIN aKTUBHbIX U
NacCUBHbIX 3JTIEKTPOHHbIX KOMIMOHEHTOB.

Hawen cneumanusauuen sBnseTcs NOCTaBKa 3N1EKTPOHHOMW KOMMOHEHTHON 6a3bl
OBOWHOro Ha3HayeHus, npoaykummn Takmx npounssoantenen kak XILINX, Intel
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits,
Amphenol, Glenair.

CoTpynHMyecTBO € rnobanbHbIMU OUCTPUOLIOTOPaMN 3NEKTPOHHBIX KOMIMOHEHTOB,
npegocTraBnseT BO3MOXHOCTb 3aKa3blBaTb 1 MOfly4aTb C MEXAYHAPOOHbIX CKNaaos
npakTuyecku nobon nepeyeHb KOMNOHEHTOB B ONTUMarbHble aAnsa Bac cpoku.

Ha Bcex aTanax pa3paboTKu 1 NPOM3BOACTBA HalLW NapTHEPbI MOTYT NOMy4YnTb
KBanumunpoBaHHy NOAAEPXKY OMNbITHbIX UHXEHEPOB.

Cuctema MeHeXMeHTa KayecTBa KOMNaHum oteevaeT TpeboBaHNAM B COOTBETCTBUM C
rOCT P MCO 9001, TOCT PB 0015-002 n 3C P, 009

Odomc no pabote c OPUANHECKUMU NTULLAMMU:

105318, r.Mockea, yn.lWepbakosckaa a.3, ocdomc 1107, 1118, AL, «LUepbakoBcKkuniny»
TenedoH: +7 495 668-12-70 (MHOrokaHanbHbIN)
dakc: +7 495 668-12-70 (006.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype otaena npogax:
moschip.ru moschip.ru_6
moschip.ru_4 moschip.ru_9


mailto:info@moschip.ru

